
















专利名称(译) 阵列基板和使用它的显示板

公开(公告)号 US9165992 公开(公告)日 2015-10-20

申请号 US14/328736 申请日 2014-07-11

[标]申请(专利权)人(译) 群创光电股份有限公司

申请(专利权)人(译) 群创光电

当前申请(专利权)人(译) 群创光电

[标]发明人 CHANG MING TSUNG
HSU YI HUA

发明人 CHANG, MING-TSUNG
HSU, YI-HUA

IPC分类号 H01L27/32 G06F3/041 G06F3/044

CPC分类号 H01L27/3262 G06F3/044 G06F3/0412 H01L27/323 G06F3/0445 G06F3/0446 H01L27/3258

优先权 102128476 2013-08-08 TW

其他公开文献 US20150041778A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种具有第一区域和第二区域的阵列基板。阵列基板包括第一基
板，TFT元件，绝缘层，第一电极层，有机发光层，第一触摸电极和第
二电极层。 TFT元件设置在第一基板上方，并包括栅极层，漏极层和半
导体层。绝缘层设置在TFT元件上方。第一电极层设置在绝缘层上方。
第一触摸电极由栅极层，漏极层，第一电极层和附加电极层中的一个构
成，并且传输或接收触摸信号。第二电极层在第一和第二区域之间的边
界中具有台阶，因此断开成第一和第二部分。第一部分与第二部分电绝
缘。
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